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Telefunken Quad Diode BAY78

Datasheet

BAY 78

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden-Quartett
Silicon epitaxial planar diodes quad

Anwendungen: Ringmodulatoren und Brickenschaltungen

Applications: Ringmodulators and brdge circuits

Abmessungen in mm
Dimensions In mm

Absolute Grenzdaten
Abszolute maximum ratings

Periodische Spitzensperspannung
Repetitive peak reverse vollage

Sparrspannung
Raverse vallage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
I'p = 1us

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward currant
R=0

Verlustleistung
Power dissipation
['=d4mm, i = 45°C

Sperrschichttemparatur
Junction temperature

Lagerungstempearaturbareich
Storage lemperature range

U

Kunststofigehiusea
Plastic case

G-polig

Gewicht - Weight
max. 1.4 g

75 v
50 )
1 A
200 mh
100 ma,
100 m#A,
200 m
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Datasheet

KenngriBen
Characteristics

= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
J',: = 1mA
Ig = G6mA
.Ir|: = 50 mA
Die Einzeldioden unterscheiden sich untereinander
The single dindes distinguish mufually
|r|: = 1mA
.FF = EmhA

Sperratrom
Reverse curremnt
Ug = 50V

Diodenkapazitat
Dipde capacitance
Ug=0. Ff= 1MHz

Ruckwirtserholzeit
Reverse recavery fime
'FF + -’H = 10mA, J'H = 1mA
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